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OEM:Valvo Transistor PH5415

SILIZIUM - FNF - TRANSISTOREN
mit hoher Sperrspannung,

Datasheet

PH 5415
PH 5416

fiir Verstlirker- und Schal teranvendungen

Mechanische Dateng

Gehfinse: Kunststoff,
=~ JEDEC TO-92

MaBangaben in mm.
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KEurzdatent

Kollektor-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Eollektorstrom
Gesamtverlustleistung bei }u E 28%
Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstirkung

bei -UEI = 10 V, -IC = 50 mA

Transit-Frequenz

W

WmAX.
WAX.
max.
WAX.

PH 5415 PH 5418

200 aso v
200 o0 v
| A
625 mi
150 °c
J0=150 30=-120
156 MHz
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Transistor PH5415 Datasheet
Absolute Grenswertes FH 5415 PH 5418
Kollektor-Sperrspannung bei I‘ = O3 -l:l':B o = max. 200 as0 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei IH = 0z -“EE g = max. 200 o0 v
Emitter-Sperrepannung bei Ip =0y “Upy o ™ BB, 4 6 v
Eollektorstrom: _Il: - BAX. 1,0 A
Basisstrom: -In = BAX. 0,58 A
Gesamtverlustleistung bei &.L. E Eﬁqm Ft.at = BAX. 628 mi
Sperrschichttemperatur: lJ = MAX. 150 °c
Lagerungstemperatur: "S w min. =65 %c
8y = max. 150 %e
Wiirmewiderstand:
ewischen Sperrschicht und Umgebung: lth v -4 200 E/W
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' PH 5415
PH 5416

Kennwerte
L PH_ 5415  PH_5416

be i lJ - 25“E, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Reststrom

be i [E = 0, -ch = 176 Vi -IL‘B 0

bei IE = 0, _UCB = 280 V: -ICB 0

Kollektor-Emitter-Restatrom

bei 'B = 0, -Ut! = 150 V3 =1
bei ]n = 0, -UCE = 260 Vi =1
Emitter-Reststrom

be i lciﬂi —TJEE—‘\':I =1

b i IE = 0 -UEH = 6 Vg ol |
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Eollektor-Emitter-Durehbruchspannung
bei 1. = 0, =1, = 50 mds
B c
Kol lektor=Emitter-Restspannung
bei -Ic = 50 mA, -IB = 5 mis =1

EE Bat
Basisspannung
bei -'C = 50 mA, =1

s

-L{Bl] CE 0 200 350 k)

| EsY

0,8 v

| EaY

= 5 mAs =0

CE sat 1,0 v

B
Gleichstromverstirkung

bei -“CE = 10 ¥, _:E = 50 mA:x B

Eurzechlull-Stromverstirkung
bei =0 = 10 ¥V, =1, = 10 mA
CE c "
und f = & MHz, !" m 26 Cy B " 25
Transit=-Frequenz
bei -U w 10 ¥V, =TI, = 10 mA
CE C~ s
und fH = 5§ MHz, i" w 26°Cy 1 - 15 MH=

30 - 150 30 = 120

Eingangskapazitit

be i 'uEB =08V, Ic - ﬂb

und f = 1 MH=z, &u = 28 Ci C
Ausgangskapaeitit

bei -lCB = 10 V¥, II = E

unﬂi'-ilﬂnllu—l‘ﬁtj C
Realteil der Eingangsimpedanz

bei -U = 10 V, =1, = B mA

CE C &
und f = 1 MHz, & = 2B°C: 1;’;“_
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